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HB 7533, MHB 7533J, MHB 7533K D/A DESETIBITOVY

HB 7533L NASOBICiI PREVODNIK
HF 7533J, MHF 7533K, MHF 7533L

A 10-PAIPAIHLIA YMHOMWTENbHLIY NMPEOCBPA3OBATENL e DIA 10-BIT MULTIPLYIAG CONVERTER e D/A 10-BIT MULTI-
PLIZIERWANDLER

i S—
Nasobiaci desatbitovy prevodnik s napéatovym vstupom ouT 1p1] 16] RFB
& dvoma komplementarnymi vystupmi. Vstupné obvody ouT 202 BlUREF
8U v celom rozsahu napajacieho napatia zlG&itelné s TTL. GND 03 %) Uop

: /Msg/BIT 104 4533 3lamig/Lse/
Technologia vyroby: SG CMOS | BIT 2 [05 12|BITS
. it BIT 3 [06] MeiTs
‘Stupen integracie: 102

geeiimag BIT 4 [07 0l8IT7
Puzdro: DIL 16 BITS 098IT6
Hmotnost: max. 1,4 g Zapojenie vyvodov

1 Prudovy vystup OUT1
2 Komplementarny pridovy vystup QUT2
3 GND-vztazny potencial
4...13 Vahové vstupy BIT1
(MSE) az BIT10 (LSB)
14 Napajacie napétie Uy,
15 Referenéhé napétie Upge
16 Spéatnovazbovy odpor (Feedback) RFB
LSB najmenej vyznamny bit
MSB  bit s najvy55ou vahou

Popis funkcie:

Obvod MHB, MHF 7533 je nasobiaci desatbitovy prevadnik s napatovym vstupom a dvoma komplementarny-
i prudovymi vystupmi. Obsahuje presni odporovu siet R-2R, presny spétnovdzobny odpor a pridové prepi-
Ce. VyuZiva vonkajsi referencny zdroj napétia alebo pridu a pri poZzadovanom napéfovom vystupe aj von-
operacny zosilnovac. Vstupny kod je priamy binarny pre Iy, @ komplementarny binarny kéd pre dotrra-

ivertovana odporova siet R-2R je tvorena tenkovrstvovymi odpormi z CrSi,, s teplotnym koeficientom rado-
0 5.10° % K™'. Hodnota odporu R je typicky 10 kQ (5 aZ 20 k). Pridové prepinaée st riadené
 vahovych vstupov BIT1 az BIT10. Vstupné obvody su v celom rozsahu napéjacieho napétia zluditelné

BIT1 aiT2 BIT2 BIT1

fmse/ JLss/
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Elektrické parametre

Medzné parametre: i, =25°C, GND=0¥
Hodnota
Parameter Ozn. Jedn. Poznamka
min. max.
Napajacie napatie Upg v —0,3 +17
Referentne napatie Ugee v 125
Napétie na spatnovazobnom odpore RFB Uen v 125
Napétie na logickych vstupoch U A -0,3 Upp
Napatie na prudovych vystupoch Uouri W —0,3 Uon
ouT1, OUTZ2 Vaure
Stratovy vykon P mwW 500
Rozsah pracovnych tepldt o, °C 0 70 pre MHB
—40 +85 pre MHF
Zakladné statické parametre GND =0V, Ugyr, = Ugyrs =0V, Ugee = £10 V, pokial nie je uvedens inak
Hodnota Hodnota?)
Parameter Jedn. B, =25°C Dyt B2 Vg Poznamka
Ugg=4+5V |Upp=+15V | Upg =45V |Upy =+15V
Rozlisenie bit 10
Integralna nelinearita (max.) )
MHB 7533 12
MHB, MHF 7533J LSB +2
MHB, MHF 7533K 11
MHB, MHF 7533L +1/2
Chyba zisku (max.)
MHB 7533 % 12 25 z celého rozsahu
MHB 75334, K, L, MHF 7533J, K, L +1,4 s 1.4 +1,5 +1,5 ')
Vstupny odpor (pin 15 vogi GND) | kQ min. 5
Ry max. 20
Napétie na vstupe pre Groven H,
Uy v min. 2,4
MNapdtie na vstupe pre Groven L,
Uy, v max. 0,8
Prud logickych vstupov (max.) HA +1 110 Un=0V, Uy
Zvyskovy prid vyst. OUT1 (max.) | nA +50 +50 +200 +200 BIT1+BIT10=0V
OUT2Z (max.) 150 +50 +200 +200 BIT1 +BIT10 = Uy
Upge =110V
Pradovy odber lyn, max. WA 100 150 500 700 Up=0V, Uy
mA 4 7 4 7 Uy,=u,=24V
Uy=U_=08V

') Chyba zisku sa meria pri pouziti vnitorného odporu RFB.
%) LSB — hodnota odpovedajlca vahe najmenej vyznamného bitu.
%) B, = 0 °C pre MHB, —40 °C pre MHF

Bnax = +70 °C pre MHB, +85 °C pre MHF
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Informativne elektrické parametre (GND=0V, d,=25°C, tri= tfi = 20 ns,
Rgyr = 1009, Ugyry = Ugyre =0V, Ugee = +10 V, pokial nie je uvedené inak)

Hodnota Hodnota?)
Parameter Jedn. e 26°C Drnin 82 D Poznamka
Vplyv zmeny napajacieho
napatia na vystupni hodnotu %ol Ye 0,08 0,02 0,186 0.04 Upp=+10 %
Oneskorenie analégového vy- ns 150 50 180 80 DATAzOV
stupu voéi vstupu DBQ az DB9 ?) 150 50 180 80 na Uy,
DATA z UgppnaOV
Prienik z referencného vstupu % 0,05 0,05 0,1 0,1 z celého
na vystup rozsahu Upg.:
100 kHz sin.
BIT1 +BIT1
Uper =10 V3
Kapacita analégovych COUT1 120 BIT1 +BIT 10 = Uy
vystupov couTtz 35
pF
CouT1 35 BIT1 +BM@=0V
couTz 120
Kapacita riadiacich vstupov pF 5 BIT1 + BIT10

') Informativne parametre slizia pre orientaciu konétruktéra, nie su testované a ich hodnota je dana kontrukciou.
Agyr =100 /13 pF. Odozva na vstup po dosiahnutie 90% analdgového vystupu.

) B, =0°C pre MHB, —40 °C pre MHF

. = +70 °C pre MHB, +85 °C pre MHF

Upo
Meranie elektrickych parametrov 1
A ~ - uﬁ e RFE
Meranie integralnej nelinearity a0V
BT |
: 7533
BIT 19 !
'-'||. =- Qv J—
U = Upg o

pu BIT1 az BIT10 a Ugge. Merat moZno komparaciou s presnym prevodnikom, ktorého vstupy st prepojené s meranym
revodnikom,

leranie chyby zisku

hyba zisku sa meria podia obr. 3. Vstupy BIT1 az BIT10 sa nastavia na vysok Crover, zmeria sa Uger @ Ugyr. (Chyba po-
unu nuly je korigovana.) Ugge sa nastavuje na £10 V. Chyba zisku sa vypoéita zo vztahu:
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